
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
แบบฟอร์มแจ้งความจ านงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. ซีดีบนัทึกรายละเอียดการประดิษฐท่ี์จะขอรับสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัร 
  หรือ E-mail มายงั tlo.rmutsv@gmail.com 
 2. เอกสารอา้งอิง เวบ็ไซต ์สิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัรท่ีมีการสืบคน้ทัว่โลก 
  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ ์
 3.  ส าเนาบตัรประชาชน รับรองส าเนาถูกตอ้ง และระบุขอ้ความ 
  “ใชเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรเท่านั้น” 
 ดว้ยขา้พเจา้…..............................................................ต  าแหน่ง……………………..……………………………… 
หน่วยงาน / สงักดั..............…………….................................................................................................................................... 

มีความประสงคจ์ะขอรับ       สิทธิบตัร      อนุสิทธิบตัรในนามมหาวทิยาลยั ตามผลงานดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ย โดยขา้พเจา้
ขอใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้มาเพ่ือโปรดพิจารณาดงัน้ี 

1. ช่ือผลงาน 

   ภาษาไทย.......…………………....................…........................................................................... 

 .......……………………………....................…................................................................................. 

   ภาษาองักฤษ.....................................……………………..……................................................. 

 ......…………………….............................…..................................................................................... 

   ค  าส าคญั.............................………….………………….....….................................................... 

 

2. ผลงานทีน่ าเสนอ  เป็นของใหม่ (Novelty) ไม่เคยเปิดเผยท่ีใดมาก่อน 

   มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน (Inventive step) 

   สามารถประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมได ้(Industrial applicability) 

 

3. การตรวจค้น  ตรวจคน้จากสิทธิบตัรไทย 

          (กรุณาแนบเอกสารถา้มี)  ตรวจคน้จากสิทธิบตัรต่างประเทศ 

 
4. การเปิดเผยสาระส าคญัของการประดษิฐ์หรือรายละเอยีดของการประดษิฐ์ 

 ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสาระส าคญัของการประดิษฐห์รือรายละเอียดของการประดิษฐ ์

 ไดเ้ปิดเผยสาระส าคญัของการประดิษฐห์รือรายละเอียดของการประดิษฐแ์ลว้คร้ังแรกในงาน
.........................................................................................................................................................................
เม่ือวนัท่ี…………เดือน…………………….. พ.ศ........................ณ……………….......................................                     
ประเทศ..………………………………. (กรุณาแนบหนงัสือรับรอง ถา้มี) 
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 ไดเ้ปิดเผยสาระส าคญัของการประดิษฐห์รือรายละเอียดของการประดิษฐแ์ลว้คร้ังแรกในบทความเร่ือง
................................................................................................................................................ 
วารสาร............................................................................................................................................ 
ฉบบัท่ี.....................ปีท่ี...................หนา้............................. 

5. ประวตักิารยืน่ขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
  การประดิษฐน้ี์เคยยืน่ขอรับสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัรไม่วา่ในหรือนอกประเทศมาก่อนหรือไม่ 

      ไม่เคยยืน่ขอรับสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัรภายในประเทศมาก่อน 

                    เคยยืน่ขอรับสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัรภายในประเทศมาแลว้ เม่ือวนัท่ี…..เดือน…….….…พ.ศ............... 

 เลขท่ีค าขอ ……………..………. ในนามของ................................................................................................ 

       ไม่เคยยืน่ขอรับสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัรภายนอกประเทศมาก่อน 

                     เคยยืน่ขอรับสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัรต่างประเทศมาแลว้เม่ือวนัท่ี….....เดือน……..……...พ.ศ………… 

 ณ ประเทศ ………………….…...ในนามของ................................................................................................. 
 

6. แหล่งทุนทีส่นบัสนุนผลงาน 
 ผลงานท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่ขอรับสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัร น้ีเป็นผลงานท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากแหล่ง
ทุนใดหรือไม่ โปรดระบุและกรุณาแนบส าเนาสญัญารับทุน 

   ไม่ไดรั้บทุนวจิยัจากแหล่งทุนใด 

   ไดรั้บทุนจาก........................................................................................เม่ือปี...................................... 
 

7. ช่ือ/ทีอ่ยู่ผู้ประดษิฐ์ (เลขท่ี ถนน ซอย แขวง เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์เพื่อกรอกในแบบพิมพค์  าขอ) 
ล าดบัท่ี  1 ...............…..................................…...................................................................................................... 
…..............…..................................……................................................................................................................ 
…..............…..................................……................................................................................................................ 
ล าดบัท่ี  2 ...............…..................................…...................................................................................................... 
…..............…..................................……................................................................................................................ 
…..............…..................................……................................................................................................................ 
ล าดบัท่ี  3 ...............…..................................…...................................................................................................... 
…...............…..................................……............................................................................................................... 
…...............…..................................……............................................................................................................... 
ล าดบัท่ี  4 ...............…..................................…..................................................................................................... 
…..............…..................................……................................................................................................................ 
…..............…..................................……................................................................................................................ 
ล าดบัท่ี  5 ...............…..................................…...................................................................................................... 
…..............…..................................……................................................................................................................ 
…..............…..................................……................................................................................................................ 
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8. สัดส่วนการประดษิฐ์ (โปรดระบุ) 
 

ล าดบัที ่ ช่ือ- นามสกลุ 
สัดส่วนการคดิค้น 

(%) 
ลงนามยนิยอม 

1    

2    

3    

4    

5    

 
                ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งน้ี ไดแ้นบซีดีซ่ึงบนัทึกรายละเอียดการประดิษฐ์ท่ีจะขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรเพื่อใชข้อรับการจดทะเบียนท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา มาพร้อมน้ีแลว้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อไดท่ี้ 
ช่ือ-นามสกลุ............................................................ 
โทรศพัท.์................................................................. 
โทรศพัทมื์อถือ........................................................ 
โทรสาร................................................................... 
E-mail ………………………………………..…… 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... 
         (......................................................) 
 วนัท่ี........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิตดิต่อได้ที ่หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ส านักงานอธิการบด ีช้ัน2  โทร. 074-317100 ต่อ 
1300 มอืถือ 089-8708656 (คุณนุชจรินทร์ นาวรรณ์)หรือ E-mail tlo.rmutsv@gmail.com 
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